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内
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概  要 

高品質 AlGaN結晶の作製技術によって、世界初の UV-B領域の半導体レーザや世界最高感度

の紫外線センサーなどを実現しました。この AlGaN 結晶のポテンシャルは紫外 LED をはじめ多く

の分野に応用が期待できると思われます。 
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その場観察による評価

*Y. Kawase et al: JJAP 58, SC1052 (2019).
*S. Teramura et al: PSSA (2020) 10.1002/pssa.201900868
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同技術を利用した世界初の UV-B領域の半導体レーザ 
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